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Telefunken Transistor 2N1893 Datasheet

2 N 1893

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Anwendungen: NF-Verstdarker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

LEN] 1] AT SO

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehduse
5C3DIN 41873
. ! i JEDEC TO 39
e P - Bl e— 13 - GEWICHT max. 1.5 1]
Absolute Grenzdaten
Kolleklor-Basis-Sparrspannung Uiepa 120 ')
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uecen a0 v
Rgg =100 Uegn 100 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Uepo T W
GES&NI\'EFIUSEIEIHUHQ
Tame = 45°C Pios 700 mw
Sperrschichtiemperatur T 200 C
Lagerungstemperaturbereich Taig -685_..+200 “C
Wiarmewiderstande Min. Typ. Max.
Spearrschicht-Umgebung Fin s, 220 KW
Sperrschicht-Gehause Reac 59 KW
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Telefunken Transistor 2N1893 Datasheet
Statische Kenngrofien Min. Max.

Tame = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorrestatrom

Upg =90V leag™ 10 nA

UUE = 30V, T,mh = 150°C ICED wub 15 p.ﬁ.
Emitterraststrom

Ugg=5V lepa ™ 10 na
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

I = 100 pA T — 120 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchapannung

lg = 30 mA Ugrceo ™ " B0 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Jg = 100 pA Uareso ) T W
Kollektor-Sattigungsspannung

J.: = 50 mA, ‘B_ 5 m#h, UVegasi 1.2 LY

I = 50 mA, g = 15 m# Uegem™ 5 W
Basis-Sattigungsspannung

lo=150mA, lg = SmA UaEsai 200 my

I =150 ma, g = 15 mA Lagsat 13 A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

UEE_ 10V, Il.:— 0.1 mA fge 20

Upg =10V, lc= 10 maA hgg® ! as

Upg =10V, lz= 10 mA, Typp = —55"C hgg 1 20

Uge = 10V, Iz = 150 maA e ! 40 120

Dynamische Kenngroben

Tamb = 25 °C
Transitfrequenz

U= 10V, Iz = 50 mA, f= 20 MHz I a0 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit

Upp=10V¥,f=1 MHz Cean 15 pF

t
* AQL = 0.85%, **! AGL = 25%, " 7 = 0.01, 1, = 0.3 ms
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Vierpol Kenngraben Min. Typ. Max.
Tame = 25 °C
Basisschaltung
Ueg=5WV,l-=1mh, f=1kHz
KurzschiuB-Eingangswiderstand Hits 20 a0 [1e]
Leerauf-Spannungsrickwirkung Firp 125 107
Leerlaul-Ausgangs|eitweart [ . 05 us
Basisschaltung
Lieg = 10V, o = 5 mA, f=1kHz
KurzachluB-Eingangswiderstand hig 4 8 18]
Leerlaul-Spannungsrickwirkung [ 1.5 107
Leerauf-Ausgangsleitwert Hap 0.5 ps
Emitlarschaltung
KurzschluB-Stromverstirkung
Ueg= 5%, lc=1mA, f=1kHz Hia 30 100
Ueg = 10V, Iz = & mA, f= 1 kHz g 45
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